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P.PL L, N, R 27 pF 500 V oty
ilto 1 alto alto . 100 90-91
C/TCF 330 nF 5000V 20 0/0
TCK/TCL 485 o

PPL L N,R




CONDENSATEURS CERAMIQUE HAUTE TENSION CLASSES 1 ET 2

HIGH VOLTAGE CERAMIC CAPACITORS CLASS 1 AND 2

GENERALITES

Les condensateurs céramique multicouches “haute tension” EUROFARAD
sont adaptés a des applications du domaine de |'électronique. Ces
condensateurs ont été développés avec deux types de diélectrique, classe 1
et classe 2, correspondant aux spécifications essentielles des normes.

LES DIELECTRIQUES DE CLASSE 1

A base d'oxyde de titane et de divers oxydes rigoureusement sélectionnés, ils
possedent une excellente stabilité de tous leurs parametres sous les
différentes contraintes : temps, température, tension appliquée. Par exemple
leur “facteur de qualité” reste excellent dans un trés large domaine de
fréquences. A titre
d’exemple, la tangente

de I'angle de pertes a

T MHz a une valeur 100
typique de l'ordre de 5
3.10

Ces caractéristiques 2
leur permettent de
tenir sans échauffe-
ment notable des
régimes impulsionnels
a fronts raides. Les
différents parametres
et leurs évolutions
sont indiqués par les )
courbes des figures 8,
9,20, 46 et 47.
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Fig. 46 Evolution de la tangente en fonction de la

température.

Loss angle tangent change vs temperature.

LES DIELECTRIQUES DE CLASSE 2

lls sont constitués essentiellement de titanate de baryum modifié par
différents oxydes pour obtenir les propriétés électriques recherchées.

Lutilisation d'un diélectrique spécifique autorise en particulier une
excellente tenue aux surtensions. La constante diélectrique est élevée et
permet de réaliser des condensateurs de forte valeur de capacité.

Pour utiliser ces condensateurs dans de bonnes conditions il convient de
tenir compte des propriétés particulieres des diélectriques a base de titanate
de baryum en fonction des différents parametres dont les évolutions sont
indiquées  par les
figures 10, 14, 33, 34
et47a51.

classes 1 er 2 / crass 1 anp 2
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Face a la diversité des 5 \\ = %z
applications, il a été N = oulés
réalisé des familles
de condensateurs pour 102
montage CMS ou pour 5 N,
circuits a  trous
traversant avec des 2
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/
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Fig. 48 Fréquence de résonance en fonction de la capacité.
Resonant frequency vs capacitance.
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GENERAL INFORMATION

High voltage multilayer ceramic capacitors designed by
EUROFARAD are adapted to applications in electronics. They are
available in class 1 and 2 dielectric versions complying with the
main requirements of applicable standards.

CLASS 1 DIELECTRICS

Made of titanium oxide and other various selected oxides, they
feature unique stability of all parameters under such constraints
as operating time, temperature, voltage supply. For example, the
quality factor remains very high over an extremely wide fre-
quency range. As an
example, loss angle
tangent value at
1 MHz is typically in
the order of 3.10-4.

These characteris-
tics  make them
compatible  with

cuasses 1 612 / cuass 1 aND 2

U (kVeo) U=fle)

o Classe 1
10 Class 1

steep-edge impulse
/ Classe 2 mode without noti-
/ Class 2
V4 ceable temperature
/ rise. The different
parameters and
related variations
are illustrated in

= figures 8, 9, 20, 46
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Fig. 47 Tension de claquage du diélectrique en fonction de
son épaisseur a 20°C.
Dielectric beakdown voltage vs thickness at 20 °C
temperature.

CLASS 2 DIELECTRICS

They are mainly made of barium titanate modified by various
oxides to achieve the electrical properties required.

A specific ceramic dielectric is used to achieve an excellent
dielectric strength. High dielectric constant enables to achieve
high capacitance values.

For optimum use, the specific properties of barium titanate in
function of the different parameters must be taken into account.

See the variations
illustrated in figures
10, 14, 33, 35, and

cLasse 2 / class 2

" -

500Tg610 fgo=110 47 thru 57.

- Due to the wide
range of applica-

100 tions, a product

50 range for SMD or
through hole moun-

0 ting with voltages

" from 200 Vpc to 10
kVpc has  been

’ developed.

2
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Fig. 49 Evolution de la tangente en fonction de la
température.
Loss angle tangent change vs temperature.



CONDENSATEURS CERAMIQUE HAUTE TENSION CLASSES 1 ET 2

HIGH VOLTAGE CERAMIC CAPACITORS CLASS 1 AND 2

cLasse 2 / cass 2

AC/C% AC/C=f(N)

+5

B

Fig. 50 Variation de la capacité en fonction de la fréquence.
Relative capacitance change vs frequency.

BOITIERS ET PRESENTATION

Pour optimiser les dimensions en fonction du produit CV pour les deux types
de diélectrique, il a été créé 10 formats (L x W).

Plusieurs finitions sont proposées pour optimiser ces composants en

fonction des caractéristiques des circuits d'implantation et des conditions

dutilisation :

o condensateurs chips (séries C 180 et C 280) étamés a la demande,

o condensateurs moulés (résine époxy semi-dure) pour les conditions
climatiques les plus séveres (séries TCK 180 et TCK 280),

¢ condensateurs enrobés pour les circuits a trous traversants (séries TKD 180

et TKD 280 ainsi que les séries TCF 180 et TCF 280),

condensateurs pour des applications ol des impératifs d’encombrement

existent avec peu de risque d'agression des composants par des

contraintes extérieures ou encore qui seront surmoulés par I'utilisateur

(séries TCL 180 et TCL 280).

o d'autres présentations, par exemple avec rubans ou connexions DIL pour
report a plat ou a piquer (séries C 180 P, PL, L, R, N, NU et C 280 P, PL,
L, R, N, NU) sont possibles. Ces configurations sont particulierement
recommandées pour les applications de montage en surface car elles
absorbent les contraintes thermomécanique.

CONDENSATEURS A USAGE SPATIAL

Les condensateurs chips et “a piquer” sont disponibles pour des
applications spatiales, a I'exception de quelques valeurs extrémes.

Le Service Commercial d’EUROFARAD fournit sur demande toutes
précisions complémentaires sur ces composants (modeles avec suffixe S)
répondant aux spécifications ESCC spécifiques.

cLasse 2 / cass 2

Tgd=f(N)

Tgd 104

T2 50 2 10025 0
N (kHz)

Fig. 51 Evolution de la tangente de I'angle de pertes en
fonction de la fréquence a 20°C.
Loss angle tangent change vs frequency at 20 °C.

CASES AND PRESENTATION

Ten case formats (Length x Height) of different thickness are
available to optimize the dimensions in accordance with CV
product.

Several finish versions are proposed to optimize the components in

compliance with circuit characteristics and operating conditions :

e chip capacitors with optional tinning of terminations (series
C 180/ C 280),

e molded capacitors (semi-hard epoxy resin) suited to the most
demanding environmental conditions (series TCK 180/ TCK 280),

e dipped capacitors suited to through-hole circuits (series TKD
180 / TKD 280 and also TCF 180 / TCF 280),

e capacitors suited to applications where reduced size is required
with minimum exposure to external constraints, or to
assemblies potted by the user (Series TCL 180 / TCL 280),

e Other presentations, for example with ribbons or DIL terminals
for surface mount or through hole (series C 180 F, PL, L, R, N,
NU and C 280 P. PL, L, R, N, NU) are available. These
configurations are recommended for surface mount
applications as they eliminate electromechanical stress.

CAPACITORS FOR SPACE APPLICATIONS

Chip and molded capacitors are available for space applications
with the exception of extreme values.

Please contact our Sales Department of any information on
components meeting ESCC specification requirements. (identified
by suffix letter “S”).
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CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1

HAUTE TENSION Format / Format
1812 2220 [ 2825 [ 3333
HIGH VOLTAGE Appellation commerciale / Commercial type 3 S
C179 181 [ C182 S =
Dimensions / Dimensions (mm) ] é
[£05 45 5.7 7 8.4 s S
W05 32 5 6,35 8.4 8 s
atos 0,6 0.7 i i 5 g
Tmax. [0 3,5 3 338 4 [516 4 [516] S s
Appellation commerciale / Commercial type & 2
-PL-L-R* -PL-I- 182 <=
Dimensions / Dimensions (mm) & y]
L+05 8,4 < =
WE05 5 6,35 8,4 2 &
d%0,2 22 22 3,5 3 5
hb*05 5 5 8 = 2
R min. 2,5 35 45 < 2
C max. 7 8 9 K s
- X%05 6,2 74 8,3 S S
C1s. I I I:' o Nb connex. 2 2 3 © =
LWT, pour chips étamé : (0pt|0n EouH):+ 0,5mm T max. ."en i?) no%a?eg/ Rale vo?tgg_e [>T6 a [>T6
L W, T for tined chis  (opton Eor F :+ 0,5 min - Usc (V) 0205 T [2[3 (4102051 [2 3 [4[5 D201 [2 [3 415 D20s[ 1213 1415] |F6[E12[E2A
[—— -1 0 pF 00
2 2 20
cs.p L Jit..- 5 50
| 2,54 05" 8 80
n Lo 420
o, 270
cig.pL 4 > B L, 33 330
T 39 390
C | 25205 3 47 470]
5 || 560]
c18.L J‘ ' ' tl 3 n ] 650
20
x | 125 05 — — 1071
—W 3 2 | || || 127
i 5 151
C18.R* _—; = ] — 181]
E L = = it
X | d| 27 u 27T
33 331]
CARACTERISTIQUES 32 o]
Diélectrique  Céramique classe 1 56 I I ] 561
Technologie  Chips multicouches pour report en surface b 681 o
e connexions “DIL" (P)(PL)(L) m 85_; =
e rubans (chips vernis) (R¥) 2 20| | *
Catégorie climatique 55/125/56 5 52 Eo £l
Température d'utilisation - 55°C + 125°C hg) 1322 SIS =R
Tension nominale Ugc 200V - 10 000V 270 I 77| &1 [ = |
Tension de tenue (sauf extension de gamme)** 3 332 S
pour Ugc < 500 Ve 2,5 Ugc i s =
pour Ugc = 1000 Ve 1,6 Ugc 56 560 +
Tangente § a 1 MHz Cg<50 pF <1,5 (150/Cg+7).10~* 68 682
50 pF < Cg < 1000 pF <15.10-* 82 — || 8532
TgoalkHzCe=>1000pF  <15.10" ; 33
Résistance d'isolement =100 000 MQ 5 53
sous Ugc pour Ugc < 500 Ve = 1000 MQ.pF 8 1333
sous 500 Ve pour Ugc > 500Vee la plus faible % 553
Tension de tenue bornes/masse  non applicable 33 333
39 393
MAIN CHARACTERISTICS 47 473
Dielectric Ceramic class 1 56 ggg
; ; ; 6
Technology Mi./l/tl/?/yer chlps for surface mounting 5 ¥ Pour extension de gamme 2
e “DIL” connection leads (P)(PL)(L) Une 500Ve2 U 04
e Ribbon leads (varnished chips) (R*) 2 RC; « RC 24
Climatic category 55/125/56 2 o Uc> 1000 Vee : 1,3 Ure gj
Operating temperature - 55°C + 125°C 2 for extended range 274
Rated voltage Urc 200V-10000V 27 UreS 500 Vie: 2+ Ue 274
Test voltage (except extended range)** ~g Urc= 1000 Voc: 1,3 Ure %gﬁ
for Ugc < 500 Ve 2,5 Ugc v FIEARN Fi1ER Vi
for Upc = 1 000 Vipe 1,6 Ugc 56 564
Tangent § at 1 MHz Cy<50 pF < 1,5(150/Cg + 7).10~* ggg ggﬁ
50 pF < G <1000 pF <1510 1uF 105
Tgdat1kHz Ce>1000pF <1510+ Finition : (Ag-Pd) ou H : tous modeles  E, C, G :de C179 2 C 182
Insulation resistance =100 000 M() Finition : (Ag-Pd) or H : all types ECG:fromC179to C182
under Ugc for U 500V, = 1000 MQO.juF N R
under 50(§CVD,; forR(jRC =500 \L;DCC wichever is /555 Exemple de codification a la commande / How to order (C 179 a/to C 188)
Voltage proof body insulation  not applicable Appellation
MARQUA MARKING commerciale W : RoHS M : Marquage Tolérance Niv. de fiabilité (voir p. 6)
Sur demande (C1792a188) Onrequest (C 179 to 188) Commercial type W : RoHS |M : Marking Tolerance Reliability level (see p. 6)|
Modele Model
Capacité Capacitance
Tolérance Tolerance o ‘ ‘ N _ Conditionnement
Tension i Vo/tage E,C,G : Terminaisons | F, S : Niveau de qualité Capacité Tension nom. (voir p. 9 et 10)
Clair ou code (voir page 33)  Clear or coded (see page 33) E C,G : Terminations E S : Quality level ~ Capacitance Rated voltage Packaging
Date-code Date-code

* Option RU : modeles non vernis / Option RU : uncoated models

(see p. 9 anc -



CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 1
CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1

Format / Format

4040 [ 5440 [ 6560 [ 11283 [ 16080
Appellation commerciale / Commercial type - -
C183 [ C184 [ C185 [ C187 [ C188 < £
Dimensions / Dimensions (mm) S 2
L+l 10,16 13,7 16,5 28,5 39,5 E <8
W1 10,16 10,16 15,2 21 19,2 g 5]
a=0,5 1.5 1.5 1,5 1.5 1.5 8 S
T max. 3 | _ 6 4 |5l1l 4 HE 5 | 4 [CTol65M = 38
Appellation commerciale / Commercial type 3 =
[ C183P-PL-L-R* [ C184P-PL-L-R* [ C185P-PL-L-R* [ C187 P-PL-L-R* [ C188P-PL-L-R* &3‘ S
Dimensions / Dimensions (mm) > =
L+l 10,16 13,7 16,5 28,5 39,5 O z
W1 10,16 10,16 152 21 19,2 3 é
d+0,2 35 35 3,5 3,5 3,5 Z 5]
b=0,5 8 8 5 15 15 2 5
R min. 7 10 3 25 35 z ]
C max. 12 15,5 18,5 32 42 S §
X£0,5 11 14,5 7,5 28,5 40,5 < B
ND connex. 4 4 6 6 6 o 2
T max. 3 6o "6 4 I 4 HE & 4 BE 08
Tension nominale / Rated voltage
Urc (kV) 10,2051 T 12314 1517,5[10]0,205] 112 [3 4[5 F,5[100,2[0,5[ T2 3[4 [5 [7,5[10]0,2[0,5 112 [3 14 [5 [7,5[100,20,5[ 112 [3 [4 [5 F,5[10 E6 [E12[E24
10 pF 00
2 20
5 ** Pour extension de gamme 50
Lg URC < 500 VCC 22 URC 428
27 Urc = 1000 Vec: 1,3 Upe 270
Eg *¥ For extended range ggg
27 URCs 500 Vgc.' 2 URC 170
56 URCB 1000 VDC-‘ 7,3 URC 560!
680
d FIRDER 32
T 0
p- 2
5 [151]
8 161
22 22
27 271}
33 331]
39 397]
47 477]
60 SoT] _
80 657] <
20 821] =
000 [102] b
200 12202
1500 | B= (= |G
800 1822 (= | =
22 S |2 [
27 270 + |+ | +H
33 332 =
39 392 B
47 || 472 S
56 562 H
680 682
820 22
nF 03
2 || 23
5 || 53
8 83
22 223
27 273
33 || 333
39 393
47 || 173
56 563
68 683
2 || 82
0 04
20 24
50 || 52
80 84
220 224
270 274
330 334
390 394
470 474
560 564
680 684
820 824
TyF 105

Exemple de codification a la commande / How to order (C 180 a/to C 188 P, PL, L, R) C1795a/t0C185$
C180PSa/toC185PS
Appellation commerciale W : RoHS Capacité Niveau de fiabilité (voir p. 6) (C: :gg ESLSaa//totOCﬁ ;zs;ngLs

Commercial type | W : RoHS Capacitance

Reliability level (see p. 6)| C180RS /{0 C 185 RS
Modeles destinés a une utilisation spatiale.
Consulter notre Service Commercial.
P,PL,L,R,RU,N,NU :

Models for space applications.
Terminaisons S : Niveau de qualité Tolérance Tension nominale Contact our Commercial department.
P,PL,L,R,RU,N,NU : S Quality level Tolerance Rated voltage
Sur demande : série C 180 N/NU a C 188 N/NU / On request : serie C 180 N/ NU to C 188 N/ NU 75
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CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 2

CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

HAUTE TENSION Format / Format
1812 2220 2825 3333 3 8
H’GH VOLTAGE : Applellatlon commerciale / Commercial type I § s
I C279 C 281 I C282 | S
Dimensions / Dimensions (mm) = =3
[£05 45 57 8.4 =S
W05 3,2 6,35 8,4 S 8
atos 0.6 1 1 =
Tmax. T 35 3 33 7 16 ) LI6] 8| £
Appellation commerciale (,ommeraalt pe S =2
| [ C280 P-PL-1-R* | N
Dimensions / Dimensions (mm) S| o2
[305 57 7 54 2| 3
WZ0,5 6,35 8,4 2| =
RET 27 ) 35 gl &
05 5 5 = 3
min 25 35 15 z| &
C max. 7 8 9 < IS
XZ05 62 7z 83 gl £
Nb connex. 2 2 3 ol &~
C28. I T max. . -?8 I o6 1 o6
€ension nominale dled voitage
LW T prcips éané (OpnonEouH 4 05mm Upe KV D012 T3 A 0705 112 [S 1415 02051 SPIOS 23 ar5] TTelFTZ
L, W, T, for tinned chips : (option E or H) : + 0,5 mm L 2 P 7
L > W QU
[~ 1§ [— 2 g
2~ - - 22 2
C28.P L R J tl L] : 27 37
| ' 2,54 05 g %_
47 47T]
s L, L 56 e
| ¢ | | 2520 3 2 .%:
28.1 J‘ L fl: H 15
X | |2, 5 +05 - 180 E
220 227
C28. R*_—; E = 39 | 392
47 472
x_.Ld 0 o
820 B 522
CARACTERISTIQUES nF L 03]
Diélectrique  Céramique classe 2 £ 52;:
Technologie  Chips multicouches pour report en surface || 83
e connexions “DIL” (P)(PL)(L) :‘ ﬁ%
o rubans (chips vernis) (R¥) ;g ag'
Catégorie climatique 55/125/56 o pykl =
Température d'utilisation -55°C + 125°C 56 63| == [ ==
Tension nominale Ugc 200V -10000V b s |2
Tension de tenue (sauf extension de gamme)** 0 o4 ™
pour Ugc =200 Ve 2,5 Ure £ %j
pour URC =500 VCC 2 URC 8 84
pour Urc =1 000 Ve 1,5 Ure £< 3%2
pour Ugc = 2 000 Vec 1,2 Urc 33 3
Tangente d a 1 kHz <250.10+ 2? 4%
Résistance d'isolement =20 000 MQ 56 561
sous Urc pour Uge < 500 Vee = 500 MQ.F gg ,%-
sous 500 Ve pour Upe > 500 Ve la plus faible m; 0
Tension de tenue bornes/masse  non applicable 2 %g
MAIN CHARACTERISTICS 18 i
Dielectric Ceramic class 1 2,7 275
Technology ~_ Multilayer chip§ for surface mounting :g *% Pour extension de gamme ggg
* “DIL” connection leads (P)(PL)(L) 4,7 < . 475
‘ . ‘ ) Urc< 500 Vee: 1,5 Uge —
e Ribbon leads (varnished chips) (R*) : .
- - 8 Ugrc = 1000 Vee: 1,2 Uge 685
Climatic category 55/125/56 2 % 825
. 2 - For extended range 0
Operating temperature -55°C+125°C Ure< 500 Vpc: 1,5 U 20
Rated voltage Ugc 200V - 10000V 5 URC; 1000 VDC'. ]’2 URC 56
Test voltage (except extended range)** Ik Re= b 12 R 33
for Ugc = 200 Vipc 2,5 Ugc A; FIFAEN FiEa %ga
for Ugc = 500 Ve 2 U 3 —— 6
for Urc = 1000 Vi 75 Usc 39 [T T T T T T T T T 396
for Ugc = 2 000 Ve 1.2 Ugc Finition : (Ag-Pd) ou H : tous modeles ~ E, C, G: de C279 a C 282
Tangent 8 at 1 kHz <750.10~ Finition : (Ag-Pd) or H : all types E C G:fromC279 to C 282
Insulation resistance =20 000 M) cp e s N
under Usc for Ure < 500Vor > 500 MO.uF Exemple de codification a la commande / How to order (C 279 a/to C 288)
t\l/ncier 500 Vipc for Urc > 500V chheve( is less Appellation / . S
oltage proof body insulation _not applicable commerciale W : RoHS M:Marquage  Tolérance Niv. de fiabilité (voir p. 6)
MARQUA MARKING C jal t : M : Markin Reliability level . 6
Sur demande (C279a288) On request (C 279 to 288) ommerciattype W Rorts "6 Tolerance eliabiliy level (see p )‘
Modele Model
Capacité Capacitance
Tolérance Tolerance o ) » o ) Conditionnement
Tension i Voltage E,C,G : Terminaisons | F, S : Niveau de qualité Capacité Tension nom. (voir p. 9 et 10)
Clair ou code (voir page 33)  Clear or coded (see page 33) E,C, G : Terminations ES: Quality level  Capacitance Rated voltage Packaging
Date-code Date-code (s

76 « Option RU : modeles non vernis

/ Option RU : uncoated models

ee p. 9 an '



CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 2
CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

Format / Format
4040 | , 6560 11283 | 16080 =
Appellation commerciale / Commercial type 2 <
283 | 1 (285 | 287 | 288 g| =
Dimensions / Dimensions (mm) L 2
[ £1 10,16 13,7 16,5 28,5 39,5 ] %
W1 10,76 10,16 15,2 21 19,2 O =
= 1.5 15 1 15 S| 3
3| g
2| 8
-PL-L- S| 2
Dimensions / Dimensions (mm) > =
LT 10,16 13,7 16,5 28,5 39,5 S
W1 10,16 10,16 15,2 21 19,2 3 é
d=£0,2 35 35 5 3.5 35 < 5]
h+0,5 8 8 5 15 15 2| 5
R min. 7 10 3 25 35 = A
C max 12 15,5 18,5 32 42 < §
X +1 11 14,5 17,5 28,5 40,5 = ]
Nb connex. 4 4 6 6 6 S 2
T max. 4 [bF 6 ~ 6 ~ 6 4 [STol65l 4 [5 16 =
Tension nominale / Rated voltage
U1rkV|2 0.2105[1 1213 141517,5[10/0,2[0,5[ 112 |3 7.51100,2105(1 12 [314[517,510/0,20,5{ 1]2 3I4I5I75I10P2I05I1I2I3I4I5 7,510 5 E6 [E12
p
; S . 3
15 ** Pour extension de gamme 5
— Upe < 500Vec: 1,5 Uge =
27 URC> ]OOOVCC: 1,2 URC 27
:g ** For extended range ‘g
7 URCS 500 VDC: 7,5 URC 4
560 56
630 URC> 1000 VDC: 1,2 URC 68
82 2
FiFaEn 02
2 22
15 52
180 82
22 222
7 277
3 1332
9 392
47 172
5600 562
6800 682
8200 822
0nF
2
5
Y-
~ —
% w
47 m ==
56 = |2
68 683l |2
82 23 5 |+
100 || 04
20 || 24
150 54
80 84
220 || 227
27 274
33 334
39 394
47 474
560 64
680 684
820 24
pF 0.
22 25
5 55
K 85
2,2 225
Wi 275
3,3 335
9 395
Wi 475
5,6 565
,8 685
,2 25
06
2 26
5 56
86
Y- L2
L 7 27
33 336
39 396)
e R C279S4/t0C285S
Exemple de codification a la commande / How to order (C 280 a/to C 288 P, PL, L, R) C280PS 3/ to C 285 PS
) i o ) o C 280 PLS a/ to C 285 PLS
Appellation commerciale W : RoHS Capacité Niveau de fiabilité (voir p. 6) C2801S3/toC285LS
Commercial type W : RoHS Capacitance Reliability level (see p. 6) C280RSa/toC285RS
Modeles destinés a une utilisation spatiale.
Consulter notre Service Commercial.
Models for space applications.
P,PL,L,R,RU,N,NU : ) » , ) . Contact our Commercial department.
Terminaisons S : Niveau de qualité Tolérance Tension nominale
P,PL,L,R,RUN,NU : S Quality level Tolerance Rated voltage
Terminations

Sur demande : série C 280 N/NU a C 288 N/NU / On request : serie C 260 N/ NU to C 288 N/ NU



CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE ASSEMBLES CLASSE 1

STACKED CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1

HAUTE TENSION Appellation commerciale / Commercial type
HIGH VOLTAGE (5181|5182 CS183 | CS184 | CS185 5187 CS188 .
L-N | L-N | L-N L-N L-N L-N L-N =g 2=
Dimensions / Dimensions (mm) %§ §-§
v o
L <05 7 8,4 10,16 13,7 16,5 28,5 39,5 1:373 5 g
W05 | 635 | 84 | 10,16 10,16 15,2 21 19,2 29 gs
X 762 | 89 | 1143 14 17,78 29,21 4064 3T S8
ND. connex.| 2 3 4 4 6 6 6 SRS
T max. F a0 F s I 12 P a2
Tension nominale / Rated voltage
Urc V) [T(2(3|1]231{2|3[4]1|2]3[4]5[1]2(3]4[5]|1]2]|3[4|5[7510[1]2{3]4]|5[75/10 Eo [E12
CS18.L L 1nF 102
| 1,2 122
i 1,5 152
e 5 @
| [.25%05 | 2,2 222]
X 2,7 27]
3,3 332
CS18.N ) 39 392
I | 47 472
56 562]
N 0,3 max. 6,8 682
n X | 8,2 822
10 103
12 123
CARACTERISTIQUES = =
Diélectrique Céramique classe 1
Technologie Chips multicouches 8 183
Catégorie climatique 55/125/56 22 23
Température d'utilisation -55°C +125°C 27 7= =
Tension nominale Ugc 1000V a 10000V ==
Tension de tenue 1,6 Ugc 33 333
Tangente 8 a 1 kHz <15.10* 39 393
Résistance d'isolement sous 500 V¢ ¥ 173
pour Cg < 10 nF =100 000 MQ
pour Cg > 10 nF > 1000 MQ.uF 56 563
MARQUAGE 68 683
Modelle, 82 823
Capacité
Tension 01F 104
Date-code 0,12 124
0,15 154
MAIN CHARACTERISTICS 0,18 184
Dielectric Ceramic c/asg 1 0,22 224
Technology Multilayer chips
Climatic category 55/125/56 027 274
Operating temperature -55°C+125°C 0,33 334
I;atted \;(t)ltage Ugc ; 208 Vto 10000V 0,39 I 1 2 pavés / chips 394
est voltage 0 —RC 3 pavés / chips
Tangent § at 1 kHz <1510 047 F1 4p V, / h’.p 474
Insulation resistance under 500 Vpc 0,56 E 1l pav%s ¢ ’,p s 564
for Ce< 10 nF > 100 000 MO Y E 1 5pavés/ chips &
for Cg > 10 nF > 1000 MO.uF '
MARKING 082 824
Model 1 105
Capacitance
Voltage e e o
Date-code Exemple de codification a la commande / How to order
Appellation commerciale W : RoHS Tolérance
Commercial type W : RoHS Tolerance
L, N : Terminaisons "DIL”| Capacité Tension nom
L, N : "DIL" leads Capacitance Rated voltag: %




CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE ASSEMBLES CLASSE 2
STACKED CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 2

Appellation commerciale / Commercial type

(S281|C5282| CS 283 | CS284 | CS285
L-N | L-N | L-N L-N L-N

Dimensions / Dimensions (mm)

7+05 18,4051 10,16 13,7 16,5

6,35£05( 8,405 10,16 10,16 15,2

7,62 8,9 11,43 14 17,78

3 4 4 6

Code des valeurs de Cy
Capacitance value coded

I 10 [ 115 [ 12

Tension nominale / Rated voltage

Tolérances sur capacité
Tolérance on capacitance

SIT2(3 (12|33 (4|1]|2]3[4]|5]|1]2|3[4|5]|1]|2

75|10

822

103

123

153

183

223

273

333

393

473

563

683

823

104

124

184

224

274

334

394

474

564

684

824

105

125

155

185

225

275

335

395

B 1 2 pavés/ chips

475

[ 1 3 pavés/ chips

565

[ 1 4pavés/ chips

685

1 5pavés/ chips

825

106

126

156

20% (M)
10 % (K)

Exemple de codification a la commande / How to order

Appellation commerciale W : RoHS

Commercial type

W : RoHS

L, N : Terminaisons "DIL"| Capacité

L, N :'DIL" leads Capacitance

Tension nominale
Rated voltage

HAUTE TENSION
HIGH VOLTAGE

CS28.N
w
! g | I_
el B
&I:_ 0,3 max. 05
" X | 2,54
CARACTERISTIQUES
Diélectrique Céramique classe 2
Technologie Chips multicouches
Catégorie climatique 55/125/56
Température d'utilisation -55°C +125°C
Tension nominale Ugc 1000V a 10000V
Tension de tenue 1,2 Ugc
Tangente 8 a 1 kHz <250.10-*
Résistance d'isolement sous 500 V¢
pour Cg < 25 nF =20 000 MQ
pour Cg > 25 nF = 500 MQ.pF
MARQUAGE
Modele
Capacité
Tension
Date-code
MAIN CHARACTERISTICS
Dielectric Ceramic class 2
Technology Multilayer chips
Climatic category 55/125/56
Operating temperature -55°C +125°C
Rated voltage Ugc 1000V to 10 000V
Test voltage 1,2 Ugc
Tangent 8 at 1 kHz <250.10-*
Insulation resistance under 500 Vpc
for Cg < 25 nF =20 000 MQ
for Cg > 25 nF = 500 MQ.uF
MARKING
Model
Capacitance
Voltage
Date-code




CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE MOULE/VERNIS CLASSE 1

CERAMIC MOLDED/VARNISHED CHIP CAPACITORS CLASS 1

TCK 179 a/to 182
TCL 179 a/to 182

80

HAUTE TENSION Appellation commerciale / Commercial type -
[ TCK179 1| TCK 180 [ TCK 181 [ TCK 182 2 g
H’GH VOLTAGE Dimensions / Dimensions (mm) "é %
L%05 7.2 8 105 13 2 g
WZ05 5 8 9 12 s S
X£0,5 5,08 5,08 7,62 10,16 § <
O -005+10% 0,6 0,6 08 08 = g
T max. 5 3 S 65 g s
Appellation commerciale / Commercial type N f
[ TCL179 [ TCL 180 [ TCL 181 [ TCL 182 & )
Dimensions / Dimensions (mm) < §_
L max. 6 7 9 10 £ 3
W max. 5 7 7.5 10 = 5
X£0,5 5,08 5,08 7,62 10,16 2 3
@ -005+10% 0,6 0,6 0,8 0,8 < s
T max. 35 N 3 TiSS 4 | | 4 Felds| =
Tension nominale / Rated voltage -
Usc (V) 1020511 [2 [3 [4]0205[ 12 [3[4]510,20,5[1 2345 02005 1[2[3[4]5 F6 [E12[E24
10 pF 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 1390
47 | 1470
56 || 1560
68 | | 680
82 || - 1820
100 ] 107
120 L - 121]
150 | 157
180 ] 187]
220 L 221
270
330
390
CARACTERISTIQUES 20 I
Diélectrique Céramique classe 1 680
Technologie Chips multicouches vernis 320
Catégorie climatique 55/125/56 1000
Température d'utilisation - 55°C + 125°C 1200 |
Tension nominale Usc 200V 3 10 000V 100 e EHEE
Tension de tenue (sauf extension de gamme)* 2200 227 ; = =
pour Ugrc =500 Vee 2,5 Ure 2700 I 272l 41 [+ |+
pour Ugc = 1000 Ve 1,6 Upc 3300 332
p 3900 392
Tangente § a 1 MHz <15 (m N 7)_1074 4700 47
Ce < 50 pF G 5600 562
50 pF < Cg <1000 pF <10.10+* 6800 682
Tgoa1kHzCe>1000pF  <10.10" 8200 || 822
Résistance d'isolement =100 000 MQ }g"F }gg
sous Ugc pour Urc < 500Vee =1000 MQ}LF 15 153
sous 500 Ve pour Upe > 500 Ve la plus faible 1 183
Tension de tenue bornes/masse  Ugc (TCK) 22 223
Tension de tenue bornes/masse  non applicable (TCL) ;2;; gg
39 393
MAIN CHARACTERISTICS z i
Dielectric Ceramic class 1 i 8 * Pour extension de gamme 683
Te_chnqlogy Varnished Multilayer chips 2 UseS 500Vee:2 U 823
Climatic category 55/125/56 100 > . 104
0 , 5500 £ 125°C 120 Urc = 1000 Ve : 1,3 Urc 124

perating temperature - + 150 * For extended range 154
Rated vo/tage URC 200V to 10 000V 180 U< 500Vie:2 U 184
Test voltage (except extended range)* 220 e e i 224

Urc= 1000 Vpe: 1,3 Uge
for Urc < 500 Vpce 2,5 Uge 270 274
for Ugc > 1000 Vi 1,6 Urc = FINAED ER -
Tangent 6at1 MHz < (m N 7) 104 470 474
Cr < 50 pF G ) 560 564
50 pF < Cx < 1000 pF <10.10- 680 684
50 pF < Cx < 1000 pF <75.107 i e
Tgoat 1 kHz Cg > 1000pF <1510 .
Insulation resistance =100 000 M2
under Ugc for Ugc < 500 Voc _ > 1 000 MQ2.pF Exemple de codification a la commande / How to order (TCK 179 a/to 188)
under 500 Vpc for Ugc > 500Vpe ~ wichever is less -

; . - Appellation o ) o
Voltage proo;body r'nsu;atl.on Urc (TCI"O : commerciale W : RoHS Capacité Niveau de fiabilité (voir p. 6)
Voltage proof body insulation _not applicable (TCL) Commercial type ‘W: RoHS ,m Reliability level (see p. 6)‘
MARQUAGE MARKING
Modele Model
Capacité Capacitance ERD,S: ) ) B : Option bande
Tolérance Tolerance UL : Conforme UL94VO Niveau de qualité Tolérance|  Tension nom. (nous consulter)
Tension** Voltage** UL : Compliant UL94VO ERD,S: Tolerance  Rated voltage B : Band option
Date-code Date-code Quality level

#* En clair ou en code pour TCK (voir page 33)
Clear or coded for TCK (see page 33)

(consult u |




CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE MOULE/VERNIS CLASSE 1
CERAMIC MOLDED/VARNISHED CHIP CAPACITORS CLASS 1

> TCH 183 2/t0 188
* TCL 183 ¥/t0 188

Appellation commerciale / Commercial type - o
[ TCK 183 TCK 184 TCK 185 [ TCK 187 TCK 188 < 2
Dimensions / Dimensions (mm) § %
L*05 15 18 20 31 45 = %
W05 14 16 19 24 23 - pd
X*0,5 12,7 15,24 17,8 27,94 40,64 § <
O -005+10% 0,8 1 1 1 1 kS S
T max. 6,5 B s 6,5 6,5 | A | 6,5 B o Ws =
Appellation commerciale / Commercial type N f
[ TCL 183 [ TCL 184 TCL 185 [ TCL 187 [ TCL 188 & )
Dimensions / Dimensions (mm) 2z é
L max. 12 16 8,5 30 42,5 < 3
W max. 12,5 12,5 7.5 22,5 21 = 3
X*0,5 12,7 15,24 7,8 27,94 40,64 3 &
@ -0,05+10% 0,8 1 1 1 1 < s
T max. 4 | 4 B ¢ 4 E + A | I | 4 | <
Tension nominale / Rated voltage -
Urc (kV) [0,210,5[ 1 [2 {3 |4 |5]17,5/10[0,2[05[ 1 [2[3[4 |5 [,5[10]0,2[0,5[ 1 [2 415 ,5/100,2|0,5 21314 15/,5[10/0,2105[ 112 (3 [4]5[,5]10 E6 [E12|E24
10 pF 00
12 20
15 * Pour extension de gamme 50
1 URC < 500 Vcc 2 URC 80
2 Usc > 1000 Vee : 1,3 Usc 220
33 * For extended range 330
39 Ures 500Vpc:2  Uke 390!
iz Urc= 1000 Vic: 1,3 Uk 0
68 FiEa 680
82 820
100 101
120 121
150 151
180 &l
220 221
270 271]
330 331]
390 391]
470 [471]
560 561]
680 651]
820 1821]
1000 [102]
1200 122
1500 = =
1800 18252 | =2 3
2200 25 (2 [+
2700 272| # [+
3300 332
3900 392
4700 472
5600 562
6800 682
8200 822
10nF 03
12 23
15 53
1 83
22 223
27 273
33 || 333
39 393
47 || 473
56 563
68 683
82 || 823
100 104
120 124
150 || 154
180 184
220 224
270 274
330 334
390 394
470 474
560 564
680 684
820 824
1F 105
Exemple de codification a la commande / How to order (TCL 179 a/to 188) TCK1798a/toTCK185S
Modeles destinés a une utilisation spatiale.
) ) ) Consulter notre Service Commercial.
Appellation commerciale W : RoHS Tolérance Modlels for space applications.
Commercial type W : RoHS Tolerance Contact our Commercial department.

Capacité

Capacitance

Tension nominale
Rated voltage




\
@\é\ TCK 279 a/to 282 CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE MOULE/VERNIS CLASSE 2
QQ\ Y
TCL 279 a/to 282 CERAMIC MOLDED/VARNISHED CHIP CAPACITORS CLASS 2
HAUTE TENSION Appellation commerciale / Commercial type EIEE
[ TCK 279 [ TCK 280 [ TCK 281 TCK 282 Bl =
HIGH VOLTAGE Dimensions / Dimensions (mm) o| ©
[£05 7.2 8 10,5 } g = &
W05 5 8 9 3| =
X£05 5,08 5,08 7.6 10,16 gl S
0 -005+10% 06 0,6 08 08 S| 5
Tmax. I 5 5 6.5 6.5 5 =
Appellation commerciale / Commercial type N
I TCL 279 [ TCL 280 [ TCL281 [ TCL 282 S|
) - Dimen;ions/ Dimensions (mm) 5 Es] s
max. Z 3
W max. 5 7 7,5 0 = E]
X*0,5 5,08 5,08 7,62 10,16 = k]
D -005+10% 0,6 0,6 0,8 0.8 =| £
Tmax. W 35 8 2 Fo 4 Eol g =
Tension nominale / Rated voltage o
Uec V) 10.2005[ 1213 T4102[05[1[2]3T4[5102[05[1T[2]3[47510,2[05[1[2]3T475 E6 |E12
100 pF 0
2 2
5 5
8
22 22
27 27
33 33
390 391]
470 1471]
56 - 1561
681]
2 82
00 I 102
200 1122 |
500 152
300 I 182
2200 D271
2700 272
3300 332
390! 392
47 I 472
56 562
6 682
8200 3221
CARACTERISTIQUES 0nF | 103]
Diélectrique Céramique classe 2 £ ég
Technologie Chips multicouches 8 || 83
vernis 22 I 223
Catégorie climatique 55/125/56 3 2;:
Température d'utilisation —55°C + 125°C 39 303
Tension nominale Ugc 200V a 10 000V 47 ABI= | =
Tension de tenue (sauf extension de gamme)* Zg 223 2| =
o | ©
pour Ugrc =200 Ve 2,5 Urc 82 82 :_\: T
pour UR(j =500 Vcc 2 URC 1"2 gﬁ
pour Ugrc = 1000 Ve 1,5 Urc 12(: 54
pour Ugc =2 000 Ve 1,2 Upe 180 84
Tangente 5 a 1 kHz <250.10° 2 7
Résistance d'isolement =20 000 MQ 33 334
sous Urc pour Uge < 500 Vee = 500 MQ.pF 3¢ | 94
s0us 500 Ve pour Ugc > 500Vec_ la plus faible i 2L
Tension de tenue bornes/masse  Ugc (TCK) 680 584
Tension de tenue bornes/masse  non applicable (TCL) Big - 5(2)‘5
U
22 25
1,5 55
MAIN CHARACTERISTICS 1, 85
Dielectric Ceramic class 2 2,2 225
Technology Varnished multilayer 33 %;g
chips 3.9 * Pour extension de gamme 395
Climatic category 55/125/56 b UreS 500 Vee: 1,5 Uge 12
Operating temperature -55°C + 125°C : Urc = 1000 Vee: 1,2 Upe 585
Rated voltage Ugc 200V to 10 000V 2 * For extended range 825
Test voltage (except extended range)* 3 Ure< 500 Vipe: 1,5 Ure 82
;Of SRC = égg gDC 5/5 (LJJRC 5 Ugrc= 1000 Vipe: 1,2 Uge 56
or Upc = DC RC 86
for Upc = 1 000 Vpc 1,5 Urce ;‘ I I l . l l l II I 3%2
for Ugc =2 000 Vpc 1,2 Uc 33 336
Tangent § at 1 kHz <250.10~* 39 396
Insulation resistance =20 000 MA)
under Ugc for Ugc < 500 Vpc = 500 MO.uF ST N
Under 300 Vo for U > 500V wichever s fess Exemple de codification a la commande / How to order (TCK 279 a/to 288)
\\;OZage pr Ooizozy ’,”5”;";’,0” Uth (TCIK) e 7D Appell. commerciale W : RoHS Capacité Niveau de fiabilité (voir p. 6)
oltage proof body insulation _not applicable
5P ALLLLL el ‘ Commercial type ‘W: RoHS ,W Reliability level (see p. 6)‘
MARQUAGE MARKING
Modele Model ERD.S B Ootion band
ité i : : Option bande
%?lg?;:tcee %f;facr’f?gce UL : Conforme UL94VO‘ Niveau de qualité| ~ Tolérance|  Tension nom. (s consalter)
Tension™ Voltage™ UL : Compliant UL94VO ERD,S:  Tolerance  Rated voltage B : Band option
Date-code Date-code Quality level

(consul” g
82 #x En clair ou en code pour TCK (voir page 33)
Clear or coded for TCK (see page 33)



CERAMIC MOLDED/VARNISHED CHIP CAPACITORS CLASS 2

TCK 283 a/to 288
TCL 283 a/t0 288

Appellation commerciale / Commercial type = 3
TCK 283 TCK284 [ TCK 285 [ TCK 287 TCK 288 T =8
Dimensions / Dimensions (mm) | 8
L£05 15 18 20 31 45 3| g
W05 14 16 19 24 23 < s
X%05 12,7 15,24 17,8 27,94 40,64 s 3
0 -0+ 10% 0,8 1 1 1 1 S| =
T max. 6,5 3 6,5 3 6,5 | | 6,5 | A | 6,5 B o W= =
Appellation commerciale / Commercial type 2=
TCL 283 [ TCL 284 [ TCL 285 [ TCL 287 [ TCL 288 S| g
Dimensions / Dimensions (mm) 3 =8
L max. 12 16 8,5 30 42,5 g 3
W max. 12,5 12,5 7,5 22,5 21 - 2
X%0,5 12,7 15,24 7,8 27,94 40,64 2 g
@ -005+10% 0,8 1 1 1 1 < s
T max. 4 6 4 | | 4 | | 4 | | 4 B es WE| =S
Tension nominale / Rated voltage Rl
Urc kV) 10,2[0,5] 1 [2 T3 T4 [577,5[10[0,2[0,5[ 1 [2 [3 T4 [5[7,5[100,2[0,5] 1 [2[3 T4 [57,5[10]0,2[0,5] T[2 3145 [7,5[10[0,2[05[ T [2 3 [4 |5 [7,5[10 E6 |E12
100 pF 0
2 2
5 5
8 P - 8
22 Pour extension de gamme )
3 UreS 500 Vee: 1,5 Uge %Z
39 Ure = 1000 Vee: 1,2 Upe 39
47 * For extended range 47
: U< 500Voc: 1,5 Usc 2
2 Urc= 1000 Ve : 1,2 Uge 82
1
2 FiEl
B
8
22
27
30
-
56
68
82
nF
~
[
22
>
39 B
47 ==
56 ==
o | ©
S SH=
+ | H
5
8
22 -
%
39
e
56
68
82
uF
2
D
2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
2
1
P
[~
22
%
33
39
PSPPI N TCK279S 2/ to TCK 285 $
Exemple de codification a la commande / How to order (TCL 279 a/to 288) Modbles destinés  une utiisaton spatiale.
Consulter notre Service Commercial.
Appellation commerciale W : RoHS Tolérance Models for space applications.
Commercial type Contact our Commercial department.

W : RoHS Tolerance

Capacité

Capacitance

Tension nominale
Rated voltage

Pour modeles haute tension - haute température voir page 62
For models high voltage - high temperature see page 62

83



e 179 a1t
(9

A\ S
¥ TCF 181 DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

HAUTE TENSION | Appellatilon commerciale / Commercial ty;lye w8
TCF 179 TCF 180 TCF 181 S S8
H’GH VOLTAGE Dimensions / Dimensions (mm) = §§
e, L max. 6,5 8 10 % °F
W max. 6 9 8,9 E S
X£03 5,08 5,08 7,62 3 S
B-00+10% 0,6 0,6 0,38 °y =%
T max. E 13 E 14 £ 15 E d6 (83 =3
Tension nominale / Rated voltage Y =
Urc kV) 10210511 |2 [3 14 (02{05] 1T (2314 [5102[05[1 ]2 ([3 1415 E6 [E12[E24
10 pF 100
12 120
15 150
18 180}
7] 220)
27 70
33 330
39 390]
47 470]
56 1560
68 ] 680
82 820
100 [101]
120 121
150 [157]
180 181
220 221
CARACTERISTIQUES GENERALES §§3 =
Diélectrique Céramique classe 1 390 391
Technologie Chips multicouches 470 471
enrobé résine époxy 560 561
Catégorie climatique 55/125/56 680 681
Température d'utilisation - 55°C + 125°C 820 821
Tension nominale U 200V -5 000V 1000 102
RC 1200 122
Tension de tenue (sauf extension de gamme)* 1500 =<
pour Ugc < 500 Ve 2,5 Urc 1800 182| = =[S
pour Ugc = 1000 Ve 1,6 Upc 2200 iyl = | =
Tangente § a 1 MHz 150 B 2700 272| + [+ |+
Co < 50pF < (@ + 7)-10 ) 3300 332
50 pF < Cg < 1000 pF <10.10* 3900 392
Tgoa1kHzCx>1000pF  <10.10~ i =
Résistance d'isolement =100 000 MQ 6800 682
sous Urc pour Urc <500Vee =1000 MQ}LF 8200 822
sous 500 Ve pour Uge > 500 Ve la plus faible 10 nF 103
Tension de tenue bornes/masse 1 000 Vc 12 123
MARQUAGE :g }gg
Modele
Capacité 22 223
> 27 273
Tole(ance 33 13
Tension 39 303
Date-code 47 173
56 563
68 683
MAIN CHARACTERISTICS 82 L : 823
Dielectric Ceramic class 1 100 Pour extension de gamme 104
Technology Multilayer chips 120 UpeS 500Vee:2 Ure 124
epox’ dl E‘d 150 URCB 1000 Vcc . 1/3 URC 154
poxy dipp 150 . 184
Climatic category 55/125/56 220 For extended range 224
Operating temperature -55°C+125°C 270 Ure< 500Vpc: 2 Uge 574
Rated voltage Ugc 200V -5 000V 330 Urc= 1000 Vpc: 1,3 Ure 334
Test voltage (except extended range)* 390 394
for Ugc < 500 Vpc 2,5 Uge 470 ' I l I . l . . 474
for Upc =1 000 Ve 1,6 Ugc zgg ggi
Tangent 6 at 1 MHz < (@ . 7). 104 320 -
Cr < 50 pF Ce T b
50 pF < Cx < 1 000 pF <1010+
Tgdat1kHzCe=1000pF <10.10*
Insulation resistance =100 000 M
under Ugc for Uge < 500 Ve = 1000 MQ.uF Exemple de codification a la commande / How to order
under 500 Vpc for Uge > 500 Ve~ wichever is less
Voltage proof body insulation 1000 Vi Appellation commerciale W : RoHS Niveau de fiabilité (voir p. 6)
MARKING Commercial type ‘W: RoHS Reliability level (see p. 6) ‘
Model
Capacitance
Tolerance
l\;zltt:ii)de F, R, D, S : Niveau de qualité Capacité Tolérance Tension nominale
ER, D,S: Quality level ~ Capacitance ~ Tolerance Rated voltage

_



CONDENSATEURS CERAMIQUE ENROBES CLASSE 1
DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

Exemple de codification a la commande / How to order

Modeles destinés a une utilisation spatiale.

W : RoHS
‘ W : RoHS

Niveau de fiabilité (voir p. 6)
Reliability level (see p. 6) ‘

Appellation commerciale
Commercial type

F R, D, S : Niveau de qualité Tolérance Tension nominale

ER, D, S: Quality level

Capacité
Capacitance

Tolerance Rated voltage

Consulter notre Service Commercial.
Modlels for space applications.
Contact our Commercial department.

Appellation commerciale / Commercial type - ws
I TCE 182 TCE 183 I TCE 184 TCE 185 TCE 187 I TCF 188 S TS
Dimensions / Dimensions (mm) 55 =)
L ma 105 14 175 20 31 45 E=
W max. 115 14,5 14,5 19 24 23 ER IS
X*03 10,16 12,7 15,24 17,8 27,94 40,64 $§ qgg
0 -06+10% 0.8 08 08 0.8 1 1 o5 £8
T max. E 13 [ E 15 E 36 7 88 =3
Tension nominale / Rated voltage bt =
Upc (kV) 10,210,511 12 [3 14 [510,2/05[1 12 |3 {4 1510205/ 1]2|3[4(510205/1]2{3]41]5102[05(1]2]3[41]510205/1[2 |3 [4]5 E6 [E12[E24
10 pF 100
12 120
15 150
18 * Pour extension de gamme 180
22 Ure< 500Vce:2  Uge 20
27 Urc= 1000 Ve : 1,3 Ure 70
gg * For extended range 338
47 URC$ 500 Vpc.' 2 URC 470
56 Urc= 1000 Vpe: 1,3 Uke 560
"6 EIENET b0
82 820
100 101
120 121
150 151
180 181
220 || 21
270 271
330 || 331
390 || 391
470 || 471
560 || 561 |
680 1681 |
820 || || 1621 |
1000 | 1102 |
1200 122]
1500 || || 521= ||
1800 1822 |2 |
2200 - 2221 (S |
2700 | | 72|+ |+ |+
3300 28 332]
3900 | 392
4700 1472 |
5600 [ | | e
6800 | 682
8200 822
10nF 103
12 | 123
15 153
18 183
2 2 223
27 | 273
33 333
39 393
47 473
56 563
68 683
82 823
100 104
120 124
150 154
180 184
220 224
270 274
330 334
390 394
470 474
560 564
680 684
820 824
1pF 105
TCF179Sa/toTCF185 S




CONDENSATEURS CERAMIQUE ENROBES CLASSE 2

DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

" TCF 279 a/to
TCF 281

Appellation commerciale / Commercial type .d e §
[ TCF 279 TCF 280 [ TCF 281 o5 SS
Dimensions / Dimensions (mm) Td &=
L max. 6,5 8 10 =5 =%
W max. 6 9 8,9 EREFES
X%03 5,08 5,08 7,62 % °Cd 2
0 -05+10% 0,6 0,6 0,6 <3 &g
T max. F 13 FE 14 | 5 E o5 e ﬁ‘%
Tension nominale / Rated voltage 2
Upc V) TO2TOST T T2 [3 T4 TJ02[05[ T2 1374 [5702]05[T 2371475 E6 [E12
12( pk (2)
1
15 151
18 181
22 221]
27! 27
330 331
L T 39 3911
R % ol
56! 56
680 1681]
20 82
= 1000 102
1200 122
- 1500 157
=~ 2 1800 182
A 2200 222
2700 272
X 3300 332
3900 392
4700 472
5600 562
6800 682
CARACTERISTIQUES GENERALES 8200 822
Diélectrique Céramique classe 2 10 nF 03
Technologie Chips multicouches 1: é:
enrobé résine époxy 16 3
Catégorie climatique 55/125/56 2 I] 223
Température d'utilisation -55°C + 125°C 27 273
Tension nominale Ugc 200V -5 000V ;g 3§
Tension de tenue (sauf extension de gamme)* 5] Tlelo
S | <
pour URC =200 VCC 2,5 URC 56 563 E ;\:
pour Ugc = 500 Ve 2 Uge 6» 683 é =
pour URC =1000 Vcc 1,5 URC 82 85} + |+
pour Ugc = 2 000 Vec 12 Urc ) 0
Tangente 3 a 1 kHz <250.10* 5 54
Résistance d'isolement =20 000 MQ) 18 84
sous Ugc pour Ugc < 500 Ve = 500 MQ.uF 22 Ezj
sous 500 Vec pour Uge > 500 Ve la plus faible ‘; 3;
Tension de tenue bornes/masse 1 000 Ve 39 304
MARQUAGE ?, Z gg:
< vi
?Ode[.e, 68 84
apacite 82 82
Tolérance uF 05
Tension 2 52',;
B
Date-code : %
2,2 225
3 275
MAIN CHARACTERISTICS 33 35
Dielectric Ceramic class 2 3,9 * Pour extension de gamme 395
Technology Mol i 7 Ve 500Ver: 15 Uy 5
epoxy dippe: Y Ugc= 1000 Ve 1,2 Uge
Climatic category 55/125/56 ) * For extended range ggg
Obperating temperature -55°C+125°C 1 Ure< 500 Voe: 1,5 Ue 06
Rated voltage URC 200V -5000V £ Urc= 1000 Vpe: 1.2 U, 26
5 RC= pc: 1,2 Ukc 56
Test voltage (except extended range)* ; 3
for Urc = 200 Vpc 2,5 Ugc 2 FARIEN 226
for Ugc = 500 Vipe 2 Ugc 27 276
for URC: 1000 VDC 7,5 URC 3 336
for Upc = 2 000 Ve 1,2 Uge 9 3%
Tangent 8 at 1 kHz <250.10*
Insulation resistance =20 000 M) . R
under Ugc for Ugc < 500 Vpc _ = 500 MQ.pF Exemple de codification a la commande / How to order
under 500 Vpc for Ugc > 500Vpe — wichever is less
Voltage proof body insulation 1 000 Vipc Appellation commerciale W : RoHS Niveau de fiabilité (voir p. 6)
MARKING Commercial type ‘W: RoHS Reliability level (see p. 6) ‘
Model
Capacitance
Tolerance
Volt . s - , . .
DZt:—iZde F, R, D, S : Niveau de qualité Capacité Tolérance Tension nominale
ER, D, S: Quality level ~ Capacitance ~ Tolerance Rated voltage

_



CONDENSATEURS CERAMIQUE ENROBES CLASSE 2

Tension nominale

TCF285 | — | 680 nF
F, R, D, S : Niveau de qualité Capacité Tolérance

ER, D,S:Quality level ~ Capacitance  Tolerance

Rated voltage

Appelfation commerciale/ Commercial fype =5 =3
[ TCF 282 TCF283 | TCF 284 [ TCF 285 TCF 287 TCF 288 = T8
Dimensions / Dimensions (mm) S5 58
L max. 10,5 14 7,5 20 31 45 Eg °5
W max. 11,5 14,5 4,5 19 24 23 =2 22
X%03 10,16 12,7 15,24 17,8 27,94 40,64 29 &2
@ -005+10% 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 %:%5 s §
T max. E 13 F 14 q 5 F 1o 7 =g S8
Tension nominale / Rated voltage =
Upc kV) 1021057 T 123 T475]02[05[ 112 [3 T4 [5]02[05] T12[3[4]5]02[05[1]2[3T4]5102[05[1T12]3T14[5[02[05[T[2[3]4 Eo [E12
100 pF 0
12 2
15 * Pour extension de gamme 5
]g URC$ 500Vcc1 1,5 URC Ag
27 Urc = 1000 Ve ],2 Urc 27
33 * For extended range 33
zg URC$ 500 Voc.' 1,5 URC ?‘3
56 Urc= 1000 Vpe: 1,2 Uge 56
80 68
20 FiEa 82
1000 02
1200 22
1500 52
1800 82
2200 222
2700 272
3300 332
3900 392
4700 472
5600 562
6800 082
8200 822
10 nF 103
12 123
15 153
1 183
22 223
27 273
33 333
39 393
47 473
5 563
b 683
3 823
0 1104
2 124
5 | 54
8 84
22 | 224
27! 274
33 334
39 394
47, 474
56 1 564
68 | 684
82 1 824
UF 1 05
2 | 25
5] 1 55
8 | 85
2,2 225
2,7 275
33 335
39 1 395
47 | | 475
5,6 565
8 85
2 825
06
2 26
5 56
86
Y- /_26
27 276
33 336
39 396
epe e TCF279Sa/toTCF285 S
Exemple de codification a la commande / How to order Modales destinés 3 une uilisation spatial.
Appellation commerciale W : RoHS Niveau‘de‘f‘iabilité (voir p. 6) %%ﬁ:};i;p?;fczz;ﬁcgg;?erc|a|,
Commercial type ‘W: RoHS Reliability level (see p. 6) ‘ Contact our Commercial department.



CONDENSATEURS CERAMIQUE ENROBES CLASSE 1

DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 1

" TKD 179 4/to
TKD 185

HAUTE TENSION Appellation commerciale / Commercial type
HIGH VOLTAGE [TKD 179[TKD 180[TKD 181 TKD 182 ] TKD183 | TKD184 | TKD185 |o§ 28
Dimensions / Dimensions (mm) lo g é%
Lmax. [ 635 [ 81 [ 94 [ 119 14,45 17 19,55 g 5§
Wmax. | 56 | 75 | 83 | 105 12,8 14 19 =4 Zs
T max. 5 6,35 | 635 6,35 6,85 6,85 6,85 _?gg § g
Xt05 43 5,6 7 9,5 12 14,6 171 §§_ 12%
@-005+10%| 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 cg R
Tension nominale / Rated voltage
Urc (kV) {05 1]2105(1]205[ 1]2(05[1|2[3]05/1]2]3[4]|5[05]1|2[3]4[5[051[2]3[4]|5 E6 |E12|E24
12 pF 120
T 15 150
18 180
22 [ | 220
= 27 270
_ 33 B RE 330
39 390
= o 47 11 ] 470
56 560
X 68 3 680
82 B 820
100 | 101
CARACTERISTIQUES GENERALES 120 || 121
Diélectrique Céramique classe 1 150 || a 151
Technologie Chips multicouches 180 181
enrobé résine époxy 220 B 221
Catégorie climatique 55/125/56 270 0711
Température d'utilisation -55°C +125°C 330 ] 331
Tension nominale Ugc 200V - 5000V 390 — 397
Tension de tenue W0 — — — 7]
pour Ugc < 500 Ve 2,5 Ure - — - —
pour Urc = 1000 Ve 1,6 Ure zgg - - - % g i~ =
T am— (RS L o f A d A ] ] @
50 pF < Cg < 1000 pF <1010+ 1000 Hi iR B 2 102} 1
TgdalkHz Gr=1000pF <1010~ 1200 11111 L B 122]
Résistance d'isolement =100 000 MQ 1500 152
sous Urc pour Uge < 500Vee = 1000 MQ.pF 1800 B | B B 182
sous 500 Ve pour Ure > 500V la plus faible 2200 | ] ] - BH
Tension de tenue bornes/masse 1 000 Vec 2700 | | 7))
3300 ] B 332]
MAIN CHARACTERISTICS 3900 392
Dielectric Ceramic class 1 4700 472
Technology Multilayer chips 5600 562
epoxy dipped 6800 682
Climatic category 55/125/56 3200 822
Operating temperature -55°C +125°C 10nF 103
Rated voltage Ugc 200V -5000V m TE]
Test voltage
for Usc < 500 Vi 2,5 Ugc 15 153
for Usc = 1000 Vpc 1,6 Urc ;g ;*;33
Tangent § at 1 MHz
CR £5OPF S(%5RO+7),10’4 27 273
50 pF < Cx < 1 000 pF <1010+ 33 333
Tgdat1kHz Cg=1000pF <10.10-* 39 393
Insulation resistance =100 000 MQ) 47 473
under Ugc for Uge < 500 Vpe =1 000 MQ[LF 56 563
under 500 Vpc for Ugc > 500 Vo wichever is less 68 633
Voltage proof body insulation 1 000 Vpc 82 823
MARQUAGE MARKING
?;Sﬂﬁe ACA;;,C?CI,-M,,CE Exemple de codification a la commande / How to order
Tole(ance Tolerance Appellation
Tension Voltage commerciale W : RoHS Tolérance  Niveau de fiabilité (voir p. 6)
Date-code Date-code m‘ ,WOHS Tolerance Reliability level (see p. 6)‘
TKD179Sa/toTKD 185 S
Modeles destinés a une utilisation spatiale.
Consulter notre Service Commercial. S : Niveau de qualité Capacité Tension nominale
Models for space applications. - -
Contact our Commercial department. S : Quality level Capacitance Rated voltage

_




CONDENSATEURS CERAMIQUE ENROBES CLASSE 2

A
7" TKD 229 a/to
TKD 285

DIPPED CERAMIC CAPACITORS CLASS 2

Appellation commerciale / Commercial type HAUTE TENSION
[TKD279]TKD 280]TKD 281] TKD 282 | TKD283 | TKD284 | TKD285 |~f =& HIGH VOLTAGE
Dimensions / Dimensions (mm) S é%
Lmax. | 635 | 81 | 94 11,9 14,45 17 1955 |29 S&
Wmax. | 56 | 75 | 83 10,5 12,8 14 19 =4 Zs
T max. 5 6,35 | 6,35 6,35 6,85 6,85 6,85 _qgg § “g
X£0,5 4,3 5,6 7 9,5 12 14,6 171 §§ %g
@-005+10%| 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 S ]
Tension nominale / Rated voltage
Urc (kV) [05] 1]2(05] 1{2105] 1|21[05{1]2[3|4[05(1]2[3|4[5(05/1[2]3]4|5/05{1]|2(3|4]|5 E6 |ET12|E24
T80 pF 181
220 221
270 271
330 331
390 391
470 || 471
560 || 561 =
680 || || 681
820 2R 821 T
1000 HRE 2R 102 =~ 9
1200 HRRER AR 122 A
1500 152
1800 11 [ 182 x|
2200 HRRR 222]
2700 272
3300 11 || 332] CARACTERISTIQUES GENERALES
3900 - B B 1392 Diélectrique Céramique classe 2
4700 ] ] ] 4721 Technologie Chips multicouches
5600 1 1 1 | 560 i enrobé résine époxy
6800 1 — B | A Categ(}rle cIlm/athye . 55/125/56
3200 — — — 522 Temperatured utilisation - 55°C + 125°C
— — 1 Tension nominale Ugc 200V - 5000V
10 nF 103 -
s — — — — 3 Tension de tenue
— — — — =1 pour URC =500 Vcc 2 URC
15 1] L SIS IS || pour Ug = 1000 Ve 1,5 Ugc
18 HERE 183 )&= [ pour Ugc > 2 000 Ve 13 Urc
22 - 28I ST 15 | Tangente  a 1 kHz <250.10-*
27 || 273 Résistance d'isolement =20 000 MQ
33 || 333 sous Ugc pour Urc < 500Vcee =500 MQ}LF
39 || 393 sous 500 Vec pour Uge > 500Vee  la plus faible
47 473 Tension de tenue bornes/masse 1 000 Vcc
56 563
68 683
o o MAIN CHARACTERISTICS
100 00 Dielectric Ceramic class 2
120 724 Technology Multilayer chips
50 = - epoxy dipped
180 o Cllmatl_c category 55/125/56
Operating temperature -55°C +125°C
220 224 Rated voltage Urc 200V -5 000V
270 274 Test voltage
330 334 for Upc = 500 Vipc 2 Uge
390 394 for URC = 1000 VDC 7,5 URC
470 474 for Upc =2 000 Vipe 1,3 Ugce
560 564 Tangent § at 1 kHz < 250.10*
680 684 Insulation resistance =20 000 M
820 824 under Ugc for Ugc < 500 Vpe = 500 MQ.uF
1uF 105 under 500 Ve for Uge > 500V -~ wichever is less
12 125 Voltage proof body insulation 1 000 Vpc
15 155
18 185 MARQUAGE MARKING
Modele Model
Capacité Capacitance
Exemple de codification a la commande / How to order }g'niﬁi)”nce L"O’,‘;‘;;’;“’
Appellation Date-code Date-code
commerciale W : RoHS Tolérance Niveau de fiabilité (voir p. 6)
Commercial type ‘ W : RoHS Tolerance Reliability level (see p. 6)‘ TKD 279 S a/ to TKD 285 S
Modeles destinés a une utilisation spatiale.
Consulter notre Service Commercial.
Models for space applications.
S : Niveau de qualité Capacité Tension nominale Contact our Commercial department.
S Quality level Capacitance Rated voltage

£ -



CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 1

W

N\ CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1
HAUTE TENSION C 48 C48*N
HIGH VOLTAGE
N
o A°
CARACTERISTIQUES GENERALES _ IwerTryy TCLage 1 -
Diélectrique Céramique classe 1 | | |
Technologie C 48¢ Chips multicouche —
C 48 P/PL/L Connex. DIL pour CMS L . w =
C48¢R  "Rubans pour CMS | | € I & =
C48¢ N Connexions DIL a piquer .__. J e n—I:' ri -
TCL 48¢ Fil Cu étamé / vernis R = 5 == - —1
TCF 48« Fil Cu étamé / enrobé époxy | C | 2,54 0,5 - i
TCK 48¢ Fil Cu étamé / moulé époxy i ' A
Catégorie climatique 55/125/56
Température d'utilisation =55 °C +125 °C
Caract. capacité temp. -2200 ppm £500 L#J
Tension nominale Ugc 500V a 5000V
Tension de tenue 1,4 Ugc
Tangente 53 1 kFz, TV e, <2010 C48e PL TCF 48+ L L
Résistance d'isolement r_L
sous URC pour URC < 500 VCC
sous 500 Ve pour Uge > 500 Ve % L W 2 =
pour Cg < 25 nk =20 000 MQ £ °
pour Cg > 25 nF = 500 MQ.pF ;*\ L '_‘ - ri - _
MARQUAGE (sauf C 48 sur demande) R == = :
EFD C 2,54 105 N !
Modele 25402
Capacité - tolérance
Tension nominale Livl
Date code
[ ) [ ]
MAIN CHARACTERISTICS Casel e
Dielectric Ceramic class 1
Technology C 48e Multilayer chips
C 48 P/PL/L Surface mount DIL connect. r—-l :ré’; =
C48¢ R Surface mount ribbons £ _
C48¢ N Straight DIL connections = I:F '{ —
TCL 48e Cu tinned wire / varnished ~ P
TCF48¢  Cu tinned wire / epoxy dpped 25+ 05| 254 | JL0s A
TCK 48 Cu tinned wire / epoxy molded
Climatic category 55/125/56 _
Capac. temp. charact. -2200 ppm 500 LL|
Operating temperature =55 °C +125°C
Rated voltage Ugc 500V to 5000V
Test voltage 1,4 Ugc C48+R

Tangentd at 1 kHz, TVims < 20.10*

Insulation resistance

under URC for URC < 500 VDC

under 500 Vpc for Uge > 500 Vpe

for Cg < 25 nF = 20 000 M

for Cg > 25 nF = 500 MO.uF
MARKING (except C 48 on request)

EFD

Model

Capacitance - tolerance
Rated voltage

Date code

PARTICULARITES
Produits recommandés pour les utilisations basse fréquence forte puissance, notamment 400 Hz
(échauffement limité du fait de la faible tangente de I'angle de pertes).

PARTICULARITIES
Recommended product for low frequency high power uses, particularly 400 Hz (reduced heating on
account of low Df value).

.




CONDENSATEURS CHIPS CERAMIQUE CLASSE 1

C 480 P-PL-L-R-N C 481 P-PL-L-R-N C 482 P-PL-L-R-N C 483 P-PL-L-R-N C 484 P-PL-L-R-N C 485 P-PL-L-R-N
TCL 480 TCL 481 TCL 482 TCL 483 TCL 484 TCL 485
TCF 480 TCF 481 TCF 482 TCF 483 TCF 484 TCF 485
TCK 480 TCK 481 TCK 482 TCK 483 TCK 484 TCK 485 - 3
Dimensions / Dimensions (mm) ‘qg’ <
L 5,705 7205 3,405 10,16" 137! 16,5+ < S
W 5 *05 6,35*0° 8,405 10,16 ! 10,16 %! 15,21 = s
T max. 3,8 4 4 4 4 7 s S
A 0705 105 105 105 105 105 E’ 2
R min. 2,5 35 45 7 10 13 £ 2
C max. 7 8 9 12 15,5 18,5 <3 g
a*02 2,2 2,2 35 35 35 35 3 S
b =05 5 5 8 8 8 15 = =
X =05 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24 17,8 < S
L1 max. 8 10 10,5 4 17,5 20 7; =8
Ly 00 8 10,5 13 5 18 20 3 °
Wi max. 9 89 11,5 14,5 14,5 9 ] 2
W, 0> 8 9 12 14 16 9 3 8
Ti max. 5 55 55 55 55 55 o s
T, max. 5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 B =
[UEN 0,6 0,8 0,8 0,8 1 e =
10850 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Nb connex. 2 3 4 4 b
Tension nominale / Rated voltage
Upc®V) TOS[ TT2T3T4[5]J05[T]2[3 T4 05[1 12 415105[1 ]2 415105 1T [2]3[4[5]05(1[2]3[4]5 E6 [E12[E24
27 pF 270
33 330
39 390
47 470
5 560
b 680
B2 820
00 0
2 2
5 5
8 8
22 22
27 27
33 33
39 39
47 471
56 1561
680 681
20 1821
000 102
200 122
500 152
800 182
2200 222
2700 272
3300 332
3900 392
4700 472
5600 562
6800 682
200 822
nF 03
2 23
5 53
8 83
22 223
27 273
33 333
39 393
47 473
56 563
b 683
2 823
10| 04
2 24
5 54
8 84
22 224
27 274
330 334

Exemple de codification a la commande / How to order
Appellation commerciale W : RoHS Tension nominale
Commercial type W : RoHS Rated voltage
Caractéristique capacité-température| | Format Capacité Tolérance
Capacitance-temperature characteristic ~ Format Capacitance  Tolerance
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